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Desde 1980 estd sendo desenvolvido no IPEN um
programa de pesquisa para o desenvolvimento de Lasers de
Estado Sélido. O Laboratdério de Crescimento de Cristais,
em particular, tem trabalhado na sintese, purificagdo,
crescimento e caracterizacido de monocristais para
aplicagdes laser.

A utilizagdo de monocristais como componentes
dpticos requer em geral materiais com elevado grau de
pureza. Devido a 1isto, nos ultimos 14 anos, foram
estudados diversos processos de sintese e purificacio,
para otimizagdo dos monocristais crescidos, tais como:

- processamento em atmosferas reativas (HF, HCl, HBr, CFy4,
NH4HFy), sintese de fluoretos e cloretos basicos a partir
de 6xidos e carbonatos, sintese de fluoretos ternarios e
purificagdo através do processo de refino por zona.

Em adigdo a pesquisa e infraestrutura desenvolvida
na sintese de materiais ultra-puros, foram também
estudados processos de crescimento de cristais a partir
da fusdo, sendo implantados no laboratério equipamentos
basicos para experiéncias de crescimento a partir das
técnicas de Czochralski e Bridgman. Estes equipamentos
estdo sendo modificados constantemente visando sua
aplicabilidade a novos materiais.

A pesquisa desenvolvida atualmente centra-se na
preparagiao de fluoretos, tais como: LiYF4:TR (TR = Nd,
Ho, Er), BaLiF3:MT (MT = Ni, Co, Pb) e, recentemente em
monocristais da familia LiMAlFg:Cr (M= Ba,Ca, Sr). Os
resultados e problemas observados na preparagao destes
materiais serdo apresentados e discutidos.
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